
















































专利名称(译) 像素结构
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[标]发明人 GUO TING WEI
CHANG CHENG CHIEH
LIN CHEN CHI
LIU YI CHENG

发明人 GUO, TING-WEI
CHANG, CHENG-CHIEH
LIN, CHEN-CHI
LIU, YI-CHENG

IPC分类号 H01L21/66 H01L25/075 H01L27/12 H01L33/62

CPC分类号 H01L22/22 H01L25/0756 H01L27/1214 H01L33/62 H01L27/15 H01L25/0753 H01L25/167 H01L33/44

优先权 106142451 2017-12-04 TW

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

像素结构包括至少一个子像素。子像素包括基板，第一微发光元件，修
复微发光元件，第一连接线，第二连接线和桥接图案。第一微发光元件
设置在基板上。修复微发光元件设置在第一微发光元件上，并且在基板
的垂直方向上与第一微发光元件部分重叠。第一连接线电连接到第一微
发光元件的第一电极和修复微发光元件的第三半导体层。第二连接线电
连接到第一微发光元件的第二电极。桥接图案位于第一微型发光元件和
修复微型发光元件之间，并且电连接到修复微型发光元件的第二电极和
第四半导体层。
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